
济南市半导体元件实验所 军用半导体器件

型

2CW4728MS1P ( 进口芯片 ) 型稳压二极管技术参数说明

号
参数

2CW4728MS1P
（SMA）

单位

Ptot 1.0 W

Rth（j-A） 105 ℃/W

Tj/TSTG -55～+150 ℃

VF @IF=200mA 1.2 V

VZ @IZT=76mA 3.3 V

IR @VR=1V ≤100 μA

ZZT @IZT=76mA ≤10 Ω

ZZK @IZK=1mA ≤400 Ω

SMA 封装外形图：

备注：①引脚极性 靠近色环为负极

②2CW4728MS1P：精度为±20%；2CW4728AMS1P 精度为±10%；

2CW4728BMS1P：精度为±5%；2CW4728CMS1P 精度为±2%；


